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6200-179-1D INTERMETALL semiconductors IT

Kapazitatsdioden

Si-Tuner-Dioden (gleichlaufsortiert geliefert)

Typ 7775§nnwene bei Ty :_2_5 °C o o B
Gehduse Kapazitat ausnutzbares Serienwiderstand Grenzfrequenz Sperrstrom
Kapazitatsverhaltnis firQ=1
bei Ciot (XV) bei bei bei bei
- CapF  UgV Ciot (YV) XV s} fMHz CupF fo GHz UgV  lgnA UV

BB 221 DO-35  18..22 28 80..95 1 28  055(<0,7) 470 9 24 3 <30 30
BB222 DO-35 18..25 28  73.95 1 28  08(<1) 470 9 16 3 <30 30
BB329 D035 25.32 28 >12 1 28 08 30 25 9 3. <30 30
BB509 23A3"  440.600 1  >15 19 - - - - - <30 10
BB521°  DO35  18.22 28  8.95 1 28 055(<07) 470 9 24 3 <30 30
BB529* DO-35 25..32 28 >12 1 28 085 330 25 9 3 <30 30
BB621°  MinMELF 18.22 28  8.95 1 28  055(<07) 470 9 24 3 <30 30
BB622 MiniMELF 1,8..25 28 73.95 1 28 0,8 (<1) 470 9 16 3 <30 30
BB629" MiniMELF  2,5...3,2 28 >12 1 28 0,85 330 25 9 3 <30 30

*Nachfolgetypen von BB221 bzw. BB329 mit verbesserter Linearitat der Kennlinie C = f (Ug)
**Anschliisse 1 und 2: Kathode, AnschluB 3: Anode



